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Abstrakt:

Polovodi¢ové nanostruktury jsou —
intenzivné studovany pro budouci
elektronické a fotonické aplikace.
Fokusované elektronové a iontové
svazky umoznuji modifikovat podlozku
v oblastech o velikosti desitek
nanometrt a ovliviiovat tak umisténi
nanostruktur na podlozce. Ve spojeni s
injekénim  systémem plyni a s
nanomanipulatorem pak lze piipravovat
elektrické kontakty na jednotlivych nanotyckach piimo v elektronovém mikroskopu. Cilem prace je
studovat interakci fokusovanych elektronovych a iontovych svazku s podloZzkou, vyuzit elektronové
a iontové litografie pro fizenou nukleaci a riist polovodicovych nanostruktur a studovat jejich
fyzikalnich vlastnosti s ohledem na aplikaéni potencial ve zdrojich zelené energie, v senzorech
chemickych latek a ve zdrojich a detektorech svétla.
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